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PoznAjmka k dA®©Ice A%lohy

RoAnAk(y)

2. roAnAk

A“eAjenA Aclohy

skupinovA©

DoporuAenA"z poAet A%A kA

2

Charakteristika/anotace

CAlem komplean Aclohy je osvojenA znalostA a dovednostA A%A|ky v oblasti zAjkladnAch metod mA>A™enA polovodlevA‘/zch diod, jejich

voItampA©rovA‘/zch charakteristik, zpracovAjnA namA. A™enAvach vAssledkA do tabulek a grafA' zapojenA, postup pATMl mAA™enA i vyhodnocenA-
vAssledkA™ mA>A™enA.

JADRO ASLOHY

OAekAjvanA®© vAssledky uAenA

AveAjk:



- ovlAjdAj metody mA-A™enA bA>A%nA> uA3%4AvanA®© v dAlenskA® nebo laboratornA praxi pro mA-A™enA polovodiAovAYzch diod;
- volA vhodnou mA>A™icA metodu;

- sestavuje mAA™icA obvody;

- odeAAtA; a vyhodnocuje A%daje z mA>A™icAch pA™AstrojA~, sprAjvnAs interpretuje namA>A™enA®© vAvzsledky.

Specifikace hlavnAch uAebnAch AinnostA A%A;jkA/aktivit projektu vA. doporuAenA®ho AasovA©ho rozvrhu

PolovodiAe s nevlastnA vodivostA typu P a N, pA™echod PN v propustnA®©m a zAjvA-mA©m smAsru, parametry a druhy diod, pouA%itA diod - odbornAvz
vAzklad s prezentacA: 2 hod.

MA>A™enA na usmAsrA“ovacA diodAs v propustnA©m a zAjvA-rnA©m smAsru, V-A charakteristiky, kontrola diod multimetrem - laboratornA Aloha: 2 hod.
MA>A™enA na ZenerovAs diodAs v zAjvAsrnA©m smAsru, V-A charakteristiky, nAjvrh stabilizAjtoru napAstA - laboratornA Aloha: 2 hod.

MA>A™enA na LED diodAjch a fotodiodAjch - laboratornA Aloha: 2 hod.

MetodickA; doporuAenA

ZpA“sob realizace

OrganizaAnA forma vAvsuky teoreticko-praktickAj, A™eAjenA A%lohy bude probAhat v kmenovA® uAebnAs a v elektrotechnickA® laboratoA™;.
PomA-cky

- usmAsrAovacA diody, Zenerovy diody, LED diody, fotodiody
- multimetry pro mA>A™enA napAstA a proudu

- zdroj stejnosmA-rAGho napA-tA, vodiAe, ochrannA®© rezistory
VASTUPNA ACEAST

Popis a kvantifikace vAjech plAjnovanA'sch vAVzstupA”

PA™echod PN v propustnA@m a zA|vA>rnA©m smAsru. Popis a schA©ma zapOJenA pATM| mA>A™enA V-A charakteristik diod v propustnA@m a
zAjvA>rmA©m smAsru. Protokol z mA» A™enA V-A charakteristik usmA>rAovacAch a stabilizaAnAch diod, nAjvrh stabilizAjtoru napA-tA se Zenerovou
diodou. ZapojenA LED diod a fotodiod v praktickAYzch aplikacAch.

KritA©ria hodnocenA

PAsemnA® zkouAjenA - teoretickA"% test - 10 uzavA™enAsch testovAtach Aloh (5 s vAY.bAsrem odpovAsdi, 5 pA™iA™azovacAch) na tAO@ma:
- schematickA© znaAky a V-A charakteristiky polovodiAovAYsch diod

- zAjkladnA vlastnosti a pouA%itA polovodiAovAYzch diod, katalogovA® hodnoty

- vlastnosti a chovAjnA pA™echodu PN v propustnA©m a zAjvA:mA©m smAsru

PraktickAj mA>A™enA:

-mA>A™enA V-A charakteristik diod v propustnA©m a zAjvA,rnA©m smAsru

- nAjvrh stabilizAjtoru napA:-tA se Zenerovou diodou

SamostatnAj prAjce:

- A%Ak provede praktickAj mA-A™enA a vyhodnotA vAtssledky (protokol z mA-A™enA)

- A%4Ak nakreslA schA©ma zapojenA vypracuje postup pA™i mA>A™enA V-A charakteristik a parametrA™ polovodiAovAtzch diod
- A%Ajk vyA™eA A testovA© Alohy v teoretickAYsch testech

AveAik uspAsl, pokud spinil vAjechny tA™i AAjsti zkouAiky.

VAvsslednou znA,mka bude urAena jako vA,A%enA‘/z prA mhsr s vA,hou dAIAAch zkouA,ek pAsemnA@ zkouA,enA test 1, praktickAj mA» Am™enA 2,
samostatnAj prAjce 2. (KaA%dou znAjmku vynAjsobit jejA vahou a nAjslednA> vypoAAtat aritmetickAvz prA-mAsr znAjmek.)

ProspAsl na vAvsbornAvs:

AvzAjk provede praktickAj mA-A™enA a vyhodnotA sprAjvnA» vAvssledky. NakreslA voltampA©rovA® charakteristiky jednotlivAvzch diod, popAAie jejich
vlastnosti a pouA%itA.

MinimAjInA> 90 % sprAjvnAvsch odpovA-dA v zAjvA reAnA©m teoretickA©m testu.

ProspA:l na chvalitebnAvs:

AvzAik provede praktickAj mA>-A™enA a vyhodnotA vAtssledky s drobnAvzmi chybami, kterA©® po upozornAsnA odstranA. NakreslA voltampA©rovA©
charakteristiky jednotlivAvach diod, popAAje jejich viastnosti a pouA%4itA s drobnAv.mi nedostatky.

MinimAjInA> 75 % sprAjvnAvsch odpovA-dA v zAjvA reAnA©m teoretickA©m testu.

ProspAsl na dobrAvs:



AYeAik provede praktickAj mA>A™enA. VAYasledky vyhodnotA s chybami, kterA® po upozornA-nA odstranA. Viastnosti, pouA%itA a V-A charakteristiky
polovodiAovAYzch diod vysvA>tlIA s pomocA uAitele.

MinimAjInA> 65 % sprAjvnAvsch odpovA-dA v zAjvA reAnA©m teoretickA©m testu.
ProspA:l na dostateAnAvs:

A‘/zA,k provede praktlckA| mA>A™enA a vyhodnotA vA‘/zsIedky jens pomocA uAitele. Vlastnosti, pouA%ltA a V-A charakteristiky polovodiAovAlsch diod
zvlA;dA;| s velkA2mi obtAAZaemi, chyby po upozornAsnA odstranA, pA™ApadnA> dopIinA chybAsjAcA A%daje.

MinimAjInA> 50 % sprAjvnAvsch odpovA-dA v zAjvA reAnA©m teoretickA©m testu.
NeprospAsl:
MA®GNA> neA%4 50 % sprAjvnAvzch odpovAsdA v teoretickA©m testu.

NesplnA mA>A™enA praktickA© A%lohy, neodevzdAj protokol s vyhodnocenAm mA-A™enA, neznA; V-A charakteristiky, viastnosti a pouA%itA-
polovodiAovAYzch diod.

DoporuAenA,; literatura

ElektrotechnickAj mA>A™enA, BEN - technickAj literatura, Praha 2002. ISBN 80-7300-022-9
Kubica Libor, PA™ehled polovodiAovAYach souAAjstek TESLA , vydavatelstvA BEN, ISBN:978-80-7300-3
Katalogy GM Electronic z roku 2007, 2008, 2009 a 2010

StarAjA katalogy a technickA® zprAjvy TESLA

Datasheet polovodiAovAsch souAA;stek

InternetovA®© strAjnky : https:/eluc.kr-olomoucky.cz/verejne/lekce/744
http://www.ssto-havirov.cz/dumy/odborne-kompetence-521-524.html
http://jirky.webz.cz/index.php?page=katalogy-zkratky

PoznA;jmky

ObsahovA®© upA™esnA>nA

OV RVP - OdbornA® vzdAs1AjvAinA ve vztahu k RVP

PA™Alohy

o Teorie_Druhy-diod.doc

. rie_Prechod-PN.

. _e_o_e_BoLOLo_d_c_oxa-_dLo_d_a_d_o_Q
» Teorie_Fotodioda.doc

o Teorie_Druhy-LED-diod. QQQ

. nermVAhrkrlik—i.f

. Z ni_Mereni-na-di h.docx

. Qv iceni_Mereni-na-fotodiode.doc

. ni_Mereni-VA-charakteristiky- -diody.docx
-Z nermVAhrkrlik—i .docx

o Teorie_Mereni-polov vych-prech -multimetrem.docx
o Teorie_Polovodi Qg.dggx

MateriAjl vznikl v I’A/mCI projektu Modernizace odbornA®ho vzdAIA; vA,nA (MOV), kterAs byl spoluf/nancovA,n z EvropskAvsch strukturAjinAch a investiAnAch fondA™ a jehoA% realizaci zalelA¥oval
NAjrodnA pedagogickAYz institut ACEeskA®© republiky. Autorem materiAjlu a vAjech jeho AAjstA, nenA-li uvedeno jinak, je Stanislav Pleninger. Creative Commons CC BY SA 4.0 4€“ Uve/ite pAvod 4€*
Zachovejte licenci 4.0 MezinAjrodnA.


https://mov.nuv.cz/uploads/mov/attachment/attachment/327/Teorie_Druhy-diod.doc
https://mov.nuv.cz/uploads/mov/attachment/attachment/328/Teorie_Prechod-PN.doc
https://mov.nuv.cz/uploads/mov/attachment/attachment/329/Teorie_Polovodicova-dioda.doc
https://mov.nuv.cz/uploads/mov/attachment/attachment/330/Teorie_Fotodioda.doc
https://mov.nuv.cz/uploads/mov/attachment/attachment/331/Teorie_Druhy-LED-diod.doc
https://mov.nuv.cz/uploads/mov/attachment/attachment/332/Teorie_Vypocet-a-mereni-na-stabilizatoru-se-Zenerovou-diodou.pdf
https://mov.nuv.cz/uploads/mov/attachment/attachment/333/Cviceni_Mereni-VA-charakteristik-diod.pdf
https://mov.nuv.cz/uploads/mov/attachment/attachment/334/Zadani_Mereni-na-diodach.docx
https://mov.nuv.cz/uploads/mov/attachment/attachment/335/Cviceni_Mereni-na-fotodiode.doc
https://mov.nuv.cz/uploads/mov/attachment/attachment/336/Cviceni_Mereni-VA-charakteristiky-stab-diody.docx
https://mov.nuv.cz/uploads/mov/attachment/attachment/337/Zadani_Mereni-V-A-charakteristiky-diody.docx
https://mov.nuv.cz/uploads/mov/attachment/attachment/338/Teorie_Mereni-polovodicovych-prechodu-multimetrem.docx
https://mov.nuv.cz/uploads/mov/attachment/attachment/339/Teorie_Polovodice.docx
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs

	VSTUPNÃ� ÄŒÃ�ST
	NÃ¡zev komplexnÃ­ Ãºlohy/projektu
	KÃ³d Ãºlohy
	VyuÅ¾itelnost komplexnÃ­ Ãºlohy
	Kategorie dosaÅ¾enÃ©ho vzdÄ›lÃ¡nÃ­
	Skupiny oborÅ¯
	Vazba na vzdÄ›lÃ¡vacÃ­ modul(y)
	Å kola
	KlÃ­Ä�ovÃ© kompetence
	Datum vytvoÅ™enÃ­
	DÃ©lka/Ä�asovÃ¡ nÃ¡roÄ�nost - OdbornÃ© vzdÄ›lÃ¡vÃ¡nÃ­
	DÃ©lka/Ä�asovÃ¡ nÃ¡roÄ�nost - VÅ¡eobecnÃ© vzdÄ›lÃ¡vÃ¡nÃ­
	PoznÃ¡mka k dÃ©lce Ãºlohy
	RoÄ�nÃ­k(y)
	Å˜eÅ¡enÃ­ Ãºlohy
	DoporuÄ�enÃ½ poÄ�et Å¾Ã¡kÅ¯
	Charakteristika/anotace


	JÃ�DRO ÃšLOHY
	OÄ�ekÃ¡vanÃ© vÃ½sledky uÄ�enÃ­
	Specifikace hlavnÃ­ch uÄ�ebnÃ­ch Ä�innostÃ­ Å¾Ã¡kÅ¯/aktivit projektu vÄ�. doporuÄ�enÃ©ho Ä�asovÃ©ho rozvrhu
	MetodickÃ¡ doporuÄ�enÃ­
	ZpÅ¯sob realizace
	PomÅ¯cky

	VÃ�STUPNÃ� ÄŒÃ�ST
	Popis a kvantifikace vÅ¡ech plÃ¡novanÃ½ch vÃ½stupÅ¯
	KritÃ©ria hodnocenÃ­
	DoporuÄ�enÃ¡ literatura
	PoznÃ¡mky
	ObsahovÃ© upÅ™esnÄ›nÃ­
	PÅ™Ã­lohy


